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SY 625

Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode im Metallgehéuse (Fast Recovery Epitaxial Diode)

Technische Daten

1. Abmessungen:
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2. Grenzkennwerte:

Typ Uram in V. Uggmin V

SY 625/0,5 50 50

SY 625/1 100 100

SY 625/1,5 150 150

SY 625/2 200 200

Effektiver DurchlaBstrom leirms) 43 A
Mittlerer DurchlaBstrom’) lerav) 28 A
StoBstrom?) lrsm 420 A
StoRstrom?) fesm 300 A
StoRstromintegral®) [i*dt 450 A’s
Sperrschichttemperaturbereich b —55...+ 1650 °C
Lagertemperatur . -56...+ 55°C
Betriebstemperaturbereich L ~5b..+1256°C




3. KenngroBRen:

DurchlaRspannung®)
periodischer Spitzensperrstrom®)
Sperrerholungszeit®)
periodischer Spitzensperrstrom’)
DurchlaBspannung®)

Innerer Warmewiderstand
Ersatzwiderstand’)
Schleusenspannung

Hohe uber NN
Montagewarmewiderstand

Temperaturkoeffizient der FluRspannung'®)

') # = 125°C; sinusformiger Stromverlauf

0,95

) §.= 25°C-5K; t, = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Ug = 0V
% #.=100°C - 5K; t, = 10 ms; 50 Hz-Sinushalbwelle; Uz = 0V

Y Iy =20A; 8. =26°C-5K
5:' UR=URHM;HEIEEDC_5K

) lIg=1A; Ug=30V; —dlz/dt = 50 A/us; #. = 25°C -5 K

) Up = Upan; B = 100°C -5 K
8 lgm =20 A; 8. = 100°C ~5K
% I, =10...60A; & = 120°C
) r=10...60A
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4. Kennlinien:

Fir die Bestimmung der Belastbarkeit einer Diode in einer Schaltung bei ungesteuer-
tem Betrieb konnen folgende idealisierte Stromformen zugrunde gelegt werden:

Schaltung Ohmsche Last Induktive Last
E sin 180°

M/B sin 180° rec 180°

S/DB rec 120° rec 120°

DS rec B0° rec 60°

DSS rec 120° rec 120°

5. Bestellbezeichnung:

Epitaxial-Leistungsgleichrichterdiode vom Typ SY 625/1,5 mit einem Grenzwert
der periodischen Spitzensperrspannung von 150 V.

Anderung vorbehalten!



DurchlaBverlustkennlinien
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Grenzstromhennlinie
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Transienter Wdrmewidersiond
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